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 Kotwiczenie wirów na nieregularnościach powierzchni jest zjawiskiem, które może bardzo 

silnie modyfikować zarówno dynamiczne jak i statyczne własności nadprzewodników. Dotyczy to 

zwłaszcza dobrej jakości monokryształów nadprzewodników wysokotemperaturowych, w których 

siła kotwiczenia powierzchniowego dominuje nad kotwiczeniem objętościowym. W takim 

przypadku sieć wirów jest kotwiczona tylko na powierzchni, podczas gdy we wnętrzu 

nadprzewodnika wykazuje ona własności cieczy. Dynamiczna odpowiedź takiego układu w polu 

magnetycznym pośredniej częstości jest bardzo złożona i charakteryzuje się między innymi 

występowaniem dwóch modów drgań opisanych przez Sonina [1]. Natomiast w zakresie niskiej 

częstości odpowiedź nadprzewodnika jest czysto indukcyjna i związana z wartością jego 

powierzchniowych prądów krytycznych [2], a w drugim skrajnym przypadku – w zakresie 

wysokich częstości, odpowiedź ta jest taka jak dla swobodnej cieczy wirów [3].  

Bardzo efektywną a często jedyną techniką badań powyższych zjawisk jest metoda 

zespolonej impedancji powierzchniowej, która również zostanie omówiona podczas niniejszego 

wystąpienia. 
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